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新技術の概要

環境負荷が低い直接アリール化重縮合法を用いて、電子アクセプ
ター性の芳香環構造だけからなる電子輸送型（n型）の有機半導体
高分子を合成した。

従来のn型の有機半導体高分子は、合成にクロス

カップリング重合過程が必要で、スズ化合物が副生

して、環境への負荷が大きかった。また、それを用

いて作製したトランジスタは、大気下での安定性の

低さが問題となっていた。

・ 全アクセプター性高分子、塗布に依る成膜性

・ 有機物なのに2.55 cm2/Vsという高い電子移動度

・ 吸湿性がなく、大気下で十分な安定性がある

・ 環境負荷の小さい合成が可能

電子アクセプタ性構造のみで構成される
大気下で安定なポリマー
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この高分子トランジスタを室

温大気下で１ヵ月保存しても、

十分な電子移動度を保持し

ていることが確かめられた。

また、引加電圧に対しても

優れた安定性を示した。

(b)真空中 (d)大気下

トランジスタに限らず、EL素子などのフレキシブ
ルな電子輸送層が必要なデバイスへの応用
が期待される。なお、本ポリマーは試薬ベース
で東京化成工業から販売予定

本発明の有機半導体高分子（P2）は、全ての部位

がアクセプター性を示す。高い電子移動度を示す

とともに、LUMO準位が深く、水との副反応が起こり

にくいため、大気下での長期保存が可能なn型高

分子トランジスタとなる。
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